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摘要(译)

当连接像素电极和源电极的通孔的直径变小时，采取措施防止取向膜材
料难以流入通孔的现象。 在对电极上形成由SiN制成的层间绝缘膜 
109，并且在中间层上形成具有间隙 1101 的像素电极 110 绝缘膜 109. 
连接像素电极 110 的通孔 111 和TFT的源极电极在上部有一个大的开口
侧面，下侧的小开口，以及在大开口和小开口之间延伸的内壁。像素电
极 110 覆盖通孔 的像素内侧的通孔 111 但不覆盖外围通孔的外侧上的通
孔的大开口。因此，取向膜材料可以容易地从像素电极的端部给出的起
点流入通孔内部。
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